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 52. A model for Fermi-level печ.    Physica B, v.348,     13    V.N.Brudnyi,

     pinning in semi-                p.213-225, 2004             N.G.Kolin

     conductors: radiation       

     defects, interface  

     boundaries 

 53. Электрофизические и     -"-    ФТП, т.39, N4,         10    В.Н.Брудный,          

     оптические свойства            c.409-418, 2005              Н.Г.Колин

     InAs, облученного

     электронами (~2 Мэв):

     энергетическая

     структура собственных

     точечных дефектов      

 54. Исследование элект-     -"-    Вестник ТГУ, N285,     13    Г.Ф.Караваев, 

     ронных процессов в             c.53-65, 2005                В.Н.Чернышов    

     наноструктурах                

 55. Электронные свойства    -"-    ФТТ, т.47, N11,         5    В.Н.Брудный,          

     кремния с германиевыми         c.1941-1945, 2005           А.В.Двуреченский

     кластерами ультрамалых

     размеров

 56. Междолинное рассеяние  -"-    ФТТ, т.48, N1,          8    Л.Н.Никитина,          

     электронов на фононах         c.120-127, 2006              В.Г.Тютерев

     в сверхрещетке

     (AlAs)1(GaAs)3

 57. “Сверхрешеточная”      -"-    ФТТ, т.48, N5,          9    Г.Ф.Караваев      

     модель плавной                c.893-901, 2006                       

     гетерограницы

     (GaAs)/(AlAs)(001)

 58. Самосогласованный      -"-    ФТП, т.40, N6,          6    А.Н.Разжувалов      

     расчет туннельного            c.695-700, 2006                       

     тока в двухбарьерных

     гетероструктурах

     w-GaN/AlGaN(0001)

 59. Глубокие уровни        -"-    ФТТ, т.48, N11,         13   В.Н.Брудный,      

     собственных точечных          c.1949-1961, 2006            В.Г.Воеводин            

     дефектов и природа

     “аномального” опти-

     ческого поглощения

     в ZnGeP2

 60. Уровень зарядовой      -"-    Изв.Вузов, Физика,       4   В.Н.Брудный,      

     электронейтральности          т. 49, N8, c.75-78,          Н.Г.Колин      
     в твердых растворах           2006 

     w-Al(x)Ga(1-x)N

 61. Корреляция положения   -"-    Изв.Вузов, Физика,       6   В.Н.Брудный,        
     глубоких уровней              т. 50, №5, с.17-22,          Н.Г.Колин
     собственных точечных          2007
     дефектов с «предельным»
     положением уровня Ферми
     в облученных 
     полупроводниках группы
     III-V.

